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Существует множество полупроводниковых преобразователей дав-

ления со схемой термокомпенсации. Чаще всего  прибор состоит из че-
тырёх тензорезисторов, образующих измерительный мост, и схемы тер-
мокомпенсации, состоящей из транзистора, и двух резистов, которая 
включена в цепь питания моста, также в этом случае дополнительно вво-
дятся нормирующий и токоограничивающий резисторы. 

С целью упрощения схемы устройства, повышения надёжности, а 
также для расширения функциональных возможностей устройства можно 
заменить схему температурной компенсации полупроводниковой ячей-
кой, которая имеет возможность постоянного контроля температуры в 
зоне измерения. 

Температурные изменения рассчитываются по известной математи-
ческой модели [3]. Информация о температуре и деформации поступает в 
вычислительное устройство, в котором происходит расчёт выходной 
характеристики полупроводникового датчика с учётом температурных 
колебаний окружающей среды. 

Предлагаемый измерительный преобразователь обладает более ста-
бильными параметрами, более широким диапазоном измеряемых темпе-
ратур, он не подвержен старению. Также его возможно изготовить в еди-
ном технологическом цикле, что значительно снижает его стоимость, 
повышает воспроизводимость и точность выходных характеристик.  

 
 



 112

Список литературы 
 

1. Брусенцов.Ю.А.,Минаев.А.М.Основы физики оксидных полупро-
водников: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. 

2. В.Ф.Попов. Физические основы микроэлектроники: Учебно-
метод. пособ. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,2001. 

3. Koroljev A.P., Shelokhvostov V.P., Chernyshov V.N. Semiconductor 
Primary Initial Transformer Design for Heat  Values Measurment. Tambov: 
Transactions of Tambov State Technical University, 1999, v.5, №4, p.536-542. 
      4. Королёв А. П., Шелохвостов В. П., Чернышов В. Н. Вестник ТГУ.-
Т.5,вып.2-3,2000. с.334-337. 


